Minimale Verlustleistungen
Niedrigste Betriebstemperaturen

Erheblich langere Lebensdauer
im Vergleich zur herké6mmlichen
Technologie

AuBerst robust gegen
Uberspannungspulse

- Neueste Bypass Technologie: ISBT™
- die Ideale Solare Bypass Technologie

- Weltweiter Technologiefluhrer bei
Modulanschlussdosen mit integrierter,
diodenloser Bypass-Funktion

- Entwicklung und Fertigung von
kundenspezifischen Modulanschlussdosen

- Patentierte Technologie
Spelsberg + Insta: DE 10 2005 012 213 B4 e S S g

US 7 864 497 B2
Fraunhofer: DE 10 2005 036 153 B4 INSJTA




ELS Modulanschlussdosen bieten die
Zukunft der diodenlosen Bypass-Technologie:

Maximaler Bypass-Strom:

Schottky 180 °C

Diode

ISBT™

20 A*

Kontinuierlicher Betriebs-Strom (30 Jahre, Tp =90°C): 10 A

Verlustleistung (10 A, Tp = 90°C):

ELS Modulanschlussdosen
mit ISBT™ sind duBerst robust:

Aktiver Schutz gegen Uberspannung:
Durch blitzinduzierte Impulse bis zu:
Standard-Schottky Dioden: nur ca. 0,05 Joule
Induzierte Strompulse im Bypass-Betrieb bis zu:
Induzierte Strompulse im Sperrbetrieb bis zu:

* In Abhangigkeit der Ausfuhrung
VK 17158-901490-0211-0,2 der Solarmodulanschlussdose

05W

1,4 Joule

250 A
150 A

Alle Angaben ohne Gewahr.
Verbesserungen,die dem technischen
Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.
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